














































专利名称(译) 超声换能器及其制造方法
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摘要(译)

一种超声换能器，包括：第一电极层，设置在上基板和支撑件上;第二电
极层，设置在上基板的下表面上并与第一电极层分离;上电极，设置在膜
的上表面上，以接触第一电极层的上表面;通过上电极，膜，支撑体和上
基板形成的沟槽;垫衬底设置在上衬底下方并包括分别电连接到第一和第
二电极层的键合焊盘。
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